
(19) 

(12) 

(88)  Veröffentlichungstag  A3: 
21  .04.1  999  Patentblatt  1  999/1  6 

(43)  Veröffentlichungstag  A2: 
02.04.1997  Patentblatt  1997/14 

(21)  Anmeldenummer:  96113012.7 

(22)  Anmeldetag:  13.08.1996 

E u r o P ä i s ™ a m t   | | | |   ||  ||  ||  ||  ||||  IUI  HUI  III  III 
European  Patent  Office 

Office  europeen  des  brevets  (11)  E P   0  7 6 6   3 9 5   A 3  

E U R O P Ä I S C H E   PATENTANMELDUNG 

igstag  A3:  (51)  |nt.  Cl.6:  H03K  1 7 / 0 8 2  

(84)  Benannte  Vertragsstaaten:  (71)  Anmelder: 
DE  FR  GB  IT  SIEMENS  AKTIENGESELLSCHAFT 

80333  Munchen  (DE) 
(30)  Prioritat:  27.09.1995  DE  19535986 

(72)  Erfinder: 
Jeno,  Tihanyi,  Dr.  Ing. 
85551  Kirchheim  (DE) 

(54)  Leistungstransistor  mit  Kurzschlussschutz 

(57)  Leistungstransistoren,  insbesondere  MOS- 
FETs  und  IGBTs  müssen,  um  eine  Zerstörung  zu  ver- 
meiden,  im  eingeschalteten  Zustand  vor  einem 
Kurzschluß  im  Lastkreis  ausreichend  geschützt  wer- 
den.  Bisher  wird  der  Leistungstransistor  beim  Auftreten 
eines  Kurzschlußstromes  dadurch  abgeschaltet,  daß 
deren  Gate-Sourcestrecke  im  Kurzschlußfall  über  einen 
Transistor  (9)  kurzgeschlossen  und  damit  der  Lei- 
stungstransistor  (1)  abgeschaltet  wird.  Erfolgt  diese 
Stromrückregelung  zu  schnell,  kann  der  Leistungstran- 
sistor  (1)  jedoch  durch  Überspannung  beschädigt  wer- 
den.  Hiergegen  hilft  eine  die  Spannungsänderung  an 
der  Laststrecke  des  Leistungstransistors  1)  erfassende 
Spannungssensoranordnung  (11,  12,  13),  die  das 
Potential  am  Steueranschluß  (G)  des  Transistors  (9) 
beim  Ansteigen  der  Ausgangsspannung  vermindert. 
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